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1980 r. Ne 1432 cpox BBejeHMa ycTaHoBneH
c 01.07 1981 r.

HacToaumuit crangapt ycTaHaBJAHBaeT NPHMeHseMEe B HayKe, Tex-
HHKe H NPOHM3BOJACTBE TEPMHHBI M OINpPeJeJieHHs OCHOBHBIX MOHSATHH
NOJYNPOBOJHHKOBBIX TEPMO3JIEKTPHUECKHX YCTPOHCTB.

TepMuHEI, yCTaHOBNEHHBIE CTAHZAPTOM, OOS3aTeNbHB AAA NpHMe-
HeHHs B JAOKyMeHTAallMH BCeX BHAOB, HAYUHO-TEXHUUYECKOH, yUe6HOH H
CNIPaBOYHOMN JIUTEpaType.

Jns KaXAOro MOHATHA YCTAHOBJIEH OAHH CTaHLApTH30BaHHbIA Tep-
muH. [lpHMeHeHHe TepMHHOB—CHHOHHMOB CTaHAapTH30BAHHOTO Tep-
MHHA 3ampemaercd. Hemonycramble K NPHMEHEHHIO TE€PMHHEI-CHHOHY-
MH IpHBeJEHH B CTAaHZApTE B KayeCTBE CIPABOYHHIX H OGO3HAUEHHI
«Hnan».

JJisi OTHeNbHBHIX CTaHXAapPTH30BAHHBIX TEPMHHOB B CTaHZapTe HPH-
BeJleHH B KAauecTBe CMPABOYHHIX KparTKHe (GOPMBI, KOTOpHle paspemia-
€TCsI TIPUMEHSATb B CJy4YasX, HCKIIOUAIOMIHX BO3MOXKHOCTb HX Das3JjIHy-
HOTO TOJKOBAHHS. YCTaHOBJEHHBIE ONpejie/eHysT MOMKHO, TPH HEO6X0-
JUMOCTH, H3MEHATh 110 (OpMe H3JNOXEeHHs, He JOMyCKas HapyIIeHHs
I'PaBHul NOHATHI.

B cayuasix, xorga HeoGXOZHUMble H JOCTATOUHBIE MPHU3HAKH MOHS-
THS colepiKaTcsd B GYKBaJbHOM 3HAUEHHH TEPMHHA, ONpENesIeHHE He
IpHBeLEHO, H, COOTBETCTBEHHO, B rpade <«OnpefeseHne» MNOCTABJEH
pouepK.

B cranzapre B KayecTBe CIIPABOYHLIX NMPHBEAEHHI HHOCTPAHHBIE 3K-
BHBAJEHTH IJI PAJa CTaHAAPTH30BAHHHIX TEPMHHOB Ha HEMEIKOM
(D), aurauiickom (E) u ¢ppanuysckom (F) sssikax.

B cranjgapTe npHBeleHH a(aBHTHbHE yKa3aTead COAEPIKAIIUXCH
B HEM TEepPMHHOB HA PYCCKOM S3BEIKE M MX HHOCTPAHHBIX SKBHBAJCHTOB.

U3nanne oguumansHoe Mepenevarka Bocnpeuwexa

Tepeusdanue. Hoabpo 1980 .
© Mspatensctso crangapros, 1981
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CTraHaapTH30BAHHBEIE TEPMHHBI HAODaHBl MOJTYXKHPHBIM LIDUGTOM,
HX KpaTKasi (OpMa — CBET/IBIM, @ HEAONYCTHMble CHHOHMMBI — KYyP-

CHUBOM.
TepMHH Onpepenenne
1. MoaynpoBOXHHKOBOE  TEPMO3JIEK-~ YCTpOHCTBO, JeficTBHe KOTOPOrQ OCHO-
TPHYECKOE YCTPOMCTBO BaHO Ha HCHOJb3OBAHHH TEPMCINEKTPHYe-
TepMoa/ieKTpHUecKoe  yeTpOficTBo | CKHX 3ddexToB IleasTee #in 3eeGeka B
D. Halbleiterthermoelektrische MONYNPOBOAHHKAX, NpelHA3HAYEHHOe MJIs
Anordnung TIOJyYeHHs TEIIOTH MM XOJOAA C HCNOMb-
E. Semiconductor thermoelectric | 30BaHHeM 3JEKTDHUECKOH SHEPTHH HJH To-
device JIyYeHHsi 3JIeKTPHUECKOH IHEPTHH C HCMOMb-
F. Dispositif ~ thermo-électrique & | 30BaHHeM TelIOBOK
semiconducteurs
2. TNonynpoBoaHMKOBbI  Tepmoade- TloaynpoOBOAHUKOBOE  TEPMO3aeKTpHYe-
MeHT cKOe YCTPOfCTBO, BKJOYaolllee OAHY MO-
TepMoanemenT JIOKHTENBHYIO B OXHY OTDHUATEIBHYIO BeT-
D. Halbleiterthermoelement BH, 3JIeKTPUYECKH COEIUHEHHHE TocAel0-
E. Semiconductor thermoelement BaTeJbHO
F. Thermo-élément & semiconduc-
teurs
3. Kackapuslii  noJyIpOBORHUKOBbIHA TTonynpoBOAHHKOBLI TepMO3IIEMEHT,
TEPMO3IJIEMEHT BeTBH KOTODPOT'O COCTOAT W3 MaTepHaJioB C
Kacxazupi Tepmosiemenr Da3JIMYHBIMH TEepMO3JEKTDHYECKHMH CBOIfi-
D. Mehrstufige Halbleiterthermo- CTBAMH, pacloJiaraeMbiXx noCJjaef0BaT2J/JbHO
element BJOJIb TOKOBO# BBICOTBI BETBH
E. Multistaged semiconductor ther-
moelement
F. Thermo-élément a semiconduc-
teurs en cascade
4. TlomynpoBonsMKOBas TepMoGara- TlonynpoBONHKKOBOE  TEPMOITRKTPHYe-
pes CKOe YCTPOMCTBO. NpEICTaBAfIOMee COBO-
TepmoGaTapes KYIHOCTb 3JIEKTPHUECKH COENHHEHHoX IO~
D. Halbleiterthermoelektrische JIYIPOBOLHHKOBLIX TePMO3JEMEHTOB B €XH-
Batterie HOM KOBCTPYKTHBHOM HCTIONHeHHH
E. Semiconductor thermoelectric
pile
F. Pile thermo-électrique a semi-
conducteurs
5. MoaynpoBOAHAKOBbI TepMOIEKT- VHH(HUHPOBaHHAS MNONYIPOBOLHUKOBAS

pHYECKHIl MOAYJb
TepMO3N2KTPHUECKHH MOAYJIb

D. Halbleiterthermoelekirische

E. Semiconductor

Modul
thermoelectric
module

F. Module thermo-électrique & semi-

conducteurs

TepmobaTapest
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Onpegeaenuc
Tepwnx
n . panex- [ToaynpoBOAHHKOBOC  TCPMOINEKTDIHUe-
6. IoaynpOBONKHKOBLIH  TepM CKOe YCTPOIiCTBO, BKJiOUAIOlIee OIHY HJK
{_i;;e:g:o"x‘”o“ ECKOJIBKO  JICKTPHYCCKH  COENHHEHHBIX
0 . IOJYTNPOBOAHHKOBLIX TepMobatapell B e1d-
D. I;]a;l)éelterthermoelektnsche HOM KOHCTDYKTHBHOM HCHOJHEHHH C CICTe-
; lectric | moil Temmoodmernia
E. Semiconductor thermoe
hlock :
: . . ., semi-
F. Bic:  thermo-électrique a
cencucteurs
o . FROBAN | T1I0JYNPOBOTHHKOBOE ~TEPMOIIERTPHUe-
7. Y\m:\a%nan noaynposony CKOe YCTpOIICTBO, COCTOsIIIeE K3 ABYX HIH
?Pc“f;;:a;p?epwosampeﬂ Gosice TepMoOaTapel, COeJMHEHHBIX KOHCT-
Aaly A P
: - ; KTHBHO MeXIY cO0Oil B CTYNCHH TepMo-
D. Halbleiterthermoelektrische py y P

E. Cascaded semiconductor t

F. Piie thermc-électrique a se

Kaskadenbatterie flermo-

pLe (micon-

Z_cteurs en cascade

rep-
npoBoAHUKOBOr! P

D. Ha}bleiterthermoelementscf‘en'

E. Zeg of a semiconductor

F. Branch de thermo-élément

D. p-leitender Schenkel des

T

D. n-leitender Schenkel des

oy

. Branch positif de thermo-

kel (hermo-

element se-

miconducteurs .

JAYINPo-
[TonoxuTeAbHAS BETBb n”ay P
BOJHUKOBOTO TepmoajieMeH
TlonoXHTe IbHAS BETBB ,r‘ﬂermo-

elements

. p-type leg of a thermoelerfggr;ent

JAynpo-
. OTpuunatenbnas BeTBb n‘;.ay P
BOJHHKOBOTrO TepmoaJieMey
OTpuuaTtenbHasi BETBb ,fhermo-

elements
. n-type leg of a thermoelefflent

. neneh tedill de o ¢lé-
ment

3JIEKTPHUECKOr0 Kackaja Takum o0pasoM,
yTO TEIJIONOIJOHIAIoHe crial TepMobara-
pefl KaxKAOH CTYNEHH HAXOIATCS B TemJo-
BOM KOHTaKTe C TCIJAOBBIIENTIOMHMH CHa-
SIMH TepMmoOaTapeil upeiblayliell CTYyHeHH.
Mpumeuanune. Hymepauus cryrme-
Hefl TepMO3JeKTPHUeCKoro Kackaja Mnpo-
H3BOJHTCH B HaIpaBJeHHH OT TelJoMNo-
rjoulapllero, cmuas, HaxoAsLIerocs B
KOHTaKTe ¢ OGBEKTOM OXJaMKJIeHHS

CocraBHasg uacTb HOJYIPOBOLHHKOBOrO
TepMO3JIEMEHTa, MaTepHas KOTOpoH odJa-
JaeT 3JeKTPOHHOH HJIH ABIPOYHOH 3/IEKTpO-
NpPOBOJHOCTBIO

BeTBb MOJAYNPOBOJHIKOBOTO  TEPMQO3Je-
MeHTa, MaTepHal KOTopoit o0aajgaeT Jui-
POYHOH 3JeKTPONPOBOLHOCTDIO

BeTBb HONYNPOBOAHHKOBOFO TepMO3Je-
MeHTa, MaTepiia] KOTOpoil 061afaeT 3/eK-
TPOHHOH 3JIEKTPOMPOBOLHOCTBIO
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TepMun Onpenenenne
1. KOHTaKTHas naacTHHA nOAYRpoO- CocTaBHafg YacTb NOJYNPOBOIHHKOBOTO
BOJHHKOBOrO TEPMOINEMEHTA TepMO3JIeMEHTa, 3JeKTPHYECKH COedHHAIO-
KonrtakThast mnacruna u1asg ero BeTBH MeXAY codolt

Han. Kommyrayuonnas naacru-

Ha

D. Kontaktbriicke des Halbleiter-
thermoelements

E. Contact plate of a semiconducior
thermoelement

F. Plaque de contact de thermo-élé-
ment & semiconducteurs

12. Cnaji noaynpoRoAHHKOBOTO Tep- 30Ha JIEKTPHYECKOTO COeJHHEHHS BeT-
MO9IEMeHTA Befi NOJYNPOBOAHHKOBOIG TEPMO3JIEMEHTa
Crnaiy

D. Zotstelle des Halbleiterthermo-
elements

E. Junction of a semiconductor
thermoelement
F. Soudure de thermo-élément

13. Tenaonorxowaiomuii cnai nosy-
NPOBOAHUKOBOrO  TEPMO3JEMEHTA
Tennonorowawwui cna
Han. Xoaodnwiii cnab

D. Wirmeauindhmende Zotstelle
des Halbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se-
miconductor thermoelement

F. Soudure & absorption de chaleur
de thermo-élément & semiconduc-
teurs

14. Tennoppiaenawuii cnain noay-
TIPOBONHHUKOBOTO  TEPMOJJIEMENTA
TenaoBel RSO HIT ClIaf
Hazn. Fopauui cnad

D. Wirmeabgebende Zotstelle des
Halbleiterthermoelements

E. Heatremoving junction of a semi-
conductor thermoelement

F. Soudure & exiraction de chaleur
de thermo-élément a semiconduc-

teurs

15. Tennomepesaomas NOBEPXHOCTD IToBepXHOCTb NOJYNPOBOIHHKOBOIrO Tep-
NoAYNPOBOAHHKOBOIO TEPMOSJIEK~ | MO3JEKTPHYECKOro MOAyJs, o0pa3osaHHas
TPRYECKOr0 MOAYJst COBOKYMHOCTBIO KOHTAKTHHIX MJaCTHH

Tennomepenawinas  NOBEPXHOCTH

D. Wirmeiibertragende  Oberflédche
des Halbleiterthermoelektrischen
Moduls
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Tepuun

Onpenenenne

F. Surface de chauife de

16.

. Heat trausfer surface of a semi-

conductor thermoelectric module
module

thermo-électrique a semiconduc-

teurs

DAEeKTPOH3ONMPOBAHHLIA  TENJO-
nepexon NOJYNPOBOAHHKOBOTO
TEPMOIIEKTPHIECKOTO  YCTPORCT-
Ba

Tennonepexon

17. TokoBbii BbIBOJ M0JYyNPOBOAHM-

KOBOr0 TEPMO3JEKTPHYECKOTO YCT-
poicTBa
ToxoBBIH BMBOL

D. Stromkontakt der Halbleiterther-

moelekirischen Anordnung

. Current terminal of a semicon-

ductor thermoelectric device

F. Borne de dispositif thermo-élect-

18.

F

19.

D.

E.

F.

rique a semiconducteurs

OTpuuaTeabHBlii TOKOBLIA BbIBOX
NOJYNPOBOXHHKOBOIO TEPMOJJIEKT-
PAYECKOro YCTpOHCTBa

OTpuuatenbHE TOKOBBIE BBHIBOL

. Negativ Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung
. Negative current terminal of a
semiconductor thermoelectric
device

Pole negatif de dispositif thermo-
électrique & semiconducteurs

IMon0XHUTEJNbHbIH TOKOBbIH  Bbi-
BOJ TNOJYNPOBOAHHKOBOTO Tep-
MO3JIEKTPHYECKOT0 YCTPOHCTBA
TlonoXHTeNBHBIT TOKOBLIH BHIBO&
Positiv  Stromkontakt der Halb-
leiterthermoelekirischen  Anord-
nung

Positive current terminal of a
semiconductor thermoelectric
device

Péle positif de dispositif thermo-
éléctrique a semiconducteurs

CocraBHasg HacTb NOJAYIPOBOIHHKOBOIO
TEpMO3JIEKTPHYECKOTO YCTpOMicTBa, obecme-
yyBawUIasa 3JeKTPHYECKYIC H30JALHIO €ero
TEPMO3JIEMEHTOB OT 00bexTa  TelJIOBOro
BO3JeHCTBHS MHJH CHCTEMH TenjooGMmeHa
H obJajamollast 3aJaHHOH TeNJIONPOBOAH-
MOCTBIO B HaNpaBJIeHHH TpajueHTa TeMIe-
paTypu

BHBOZ  BeTBH  TOJAYNPOBOAHHUKOBOIO
TCPMO3JIEMEHTa, TPelHA3HAUeHHHA  IJist
COeIHHEHHA C BHeIIHell 3JeKTPHYECKOH
nemnbio

TokoBHIlI BHBOI TOJOXKHTEJNbHOH BeTBH
NO1YPOBOHHKOBOTO TEPMO3JEMEHTa
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T pmait

Onpeatncine

20, TokoBas BsicOTa DeTBM NOAYNPO-

oMMy

v

BOIHHUKOBOTO TEPMOIIEMEHTA
TokoBas BricOTa BETBH

. Thermoelementschenkelhohe
. Height of a thermoelementleg
. Hauteur de branch de thermo-

élément

. TokoBOe :euenues BETBH MOJYHIPO-

BOAHHKOBOTO TepMOE)HEMCHTR
TokoBoe csuauie BeTBH

. Thermoelementschenkelquer-

schnitt

. Cross-section of a thermosle-

mentleg

F. Section de oranch de thermo-élé-

ment

Jmuna myTH TOka B BCTBII MOJYyOpPOBOA-
1IIKOBOrO TepMOaJepeiiTa

Ceucuie BeTBH HOJT(YHPOBOILHHKOBOI‘O
TEepMO3JEMEHTa, onpelesseMoe 0 HOpMa-
JII K BEKTOPHOI JHHHH TOKa
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ANNDABUTHLIA YKA3ATENDb TEPMUHOB
HA PYCCKOM S3bIKE

baoK TEPMOIJEKTPHYECKUH MONYNPOBOAHUKOBBIM

Bersb OTpHUATEeNbHAS

BeTBb 110M0KHTENbHAS

BeTsb nOAYNPOBOAHHKOBOTO TEPMOIJIEMEHTA

BeTBb N0JYNIPOBORHHKOBOrO TEPMO3JIEMEHTa OTPHIIATEIbHAS
BerBb nOJynpOBOAHHKOBOrO TEPMOJIEMEHTA MOJNOXKHUTENbHAS
BerBb TepMO3NMevieHTa

BoiBOA TOKOBBIMH

BHiBOJ, TOKOBBIH OTPHLATEbLHbIH

BhiBOA TOKOBHIH MOJIOXKHTEJNEHBIA

BLiBOJ NOAYNPOBOAHUKOBOrO TEPMO3NEKTPRUECKOr0 YCTPOHCTEA
TOKOBbI#

BbiBoj, MONYNPOBOAHHKOBOrO TEPMOIEKTPHIECKOr0 YCTPOHCTBA
TOKOBbIii OTPHLATENbHbI

BbiBoj, nOJNYNPOBOAHHKOBOTO TEPMOANEKTPHYECKOFO YCTPOHCTBA
TOKOBBIj{ TOJIOKHATENbHbIA

BricbTa BeTBH TOKOBasf

BLICOTa BeTBH MOJYNPOBOXHHKOBOIO TEPMO3JEMEHTA TOKOBas
Monyjjb TEPMOJIEKTPHUECKH

Mopnyie TePMOIAEKTPHUECKHA NMOJAYNPOBONHHKOBbI

[1racTuna KOMMYTAYUOHHASA

IlracTuHa KOHTaKTHAs

IlaacTuda noaynpoBOAHHKOBOrO TEPMOIJIEMEHTA KOHTAKTHAS
ToBepXHOCTh NOJYNPOBOXHHKOBOrO TEPMO/IEKTPHUECKOro MORYEsS
TenonepeaaoIas

IToBepXHCCTh TENJIONEepeRalonas

CeueHHe BETBH TOKQBOE

CeyeHue BETBH MOJYNPOBOAHHKOBOro TEPMOINEMEHTA TOKOBOE
Cnasn

Cnaii eopaqul

Cnaii noJaynpoBOAHUKOBOro TepMOdJeMEeHTa

Cnajj noaynpoBOAHMKOBOrQ Tepmo3dJeMeHTa TEIJNOBLIACS IOMHA
Chaji noJynpOBOAHHKOBOro TEPMOJEMEHTA TEMJONOrIO0WA0IHI
Cnail TenjoBb LeJSIOMHil

Cnail TemJIcnoNIOm alouHil

Cnaii x0A00HbLI

Temwnonepexop

Tensonepexon noNynpoOBOAHUKOBOTO TEPMO3JIEKTPHYSCKOTO yCT-
POACTBa 3JEKTPOH3OJHPOBAHHBI

Tepmobarapes

Tepmobatapesi KackaaHas

TepmobaTapes noJynpoBORHHKOBAA

TepmoGaTapes noaynpoOBOAHHKOBasi KaCKajaHas

Tepmo6iiox

Tepmosaement

TepMoaseMeHT KacKaAHbIH

TepMO3AEMEHT NOJYNPOBOJHHKOBbIA

Tepmoanemedt NOJAYNPOBOAHHKOBLIA KacKaaHbIik

Y2TpoiicTBO TepMC3JEeKTPHYECKOe

YcTpoiictBo TepMO3JEKTpUUECKOe MOAYNPOBOIHHKOBOE

e 0 N G N Y B N O
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ATIDABUTHBIW YKA3ATENb TEPMMHOB
HA HEMELIKOM fI3bIKE

Halbleiterthermoelektrische Anordnung
Halbleiterthermoelektrische Batterie
Halbleiterthermoelektrische Block

Halbieiterthermoelektrische Kaskadenbatterie
Halbleiterthermoelektrische Modul

Halbleiterthermoelement

Halbleiterthermoelementschenkel

Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements

Zotstelle des Halbleiterthermoelemernts

Mehrstufige Halbleiterthermoelement

n-leitender Schenke! des Thermoelements

Negativ Stromkontakt der Halblzsiterthermoelektrischen Anord-
nung

p-leitender Schenkel des Thermoelements

Positiv Strémkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-

nun

Stré%nkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anordnung

Thermoelementschenkelhohe

Thermoelementschenkelquerschnitt

Wirmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements

Wirmeaufndhmende Zotstelle des Halbleiterthermoelements

x{éémeﬁbertragende Oberflache des Halbleiterthermoelektrischen
oduls

ANTDABUTHBIA YKASATEND TEPMHHOB
HA AHTIIMACKOM A3bIKE

Cascaded semiconductor thermopile

Contact plate of a semiconductor thermoelement
Cross-section of a thermoelementleg

Current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement
Heatremoving junction of a semiconductor thermoelement
Height of a thermoelementleg

Junction of a semiconductor thermoelement

Zeg of a semiconductor thermoelement

Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
thermoelement

Negative current terminal of a semiconductor thermoelectric
device

p-type leg of a thermoelement

Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Semiconductor thermoelectric block

Semiconductor thermoelectric device

Semiconductor thermoelectric module

Semiconductor thermoelectric pile

Semiconductor thermoelement
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ANIOABUTHBIA YKASATENL TEPMMHOB
HA ©PAHLLY3CKOM A3BIKE

Bloc thermo-tlectrique a semiconducteurs

Borne de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Branch de thermo-élément a semiconducteurs

Branch negatif de thermo-élément

Branch positif de thermo-élément

Dispositif thermo-électrique a semiconducteurs

Hauteur de branch de thermo-élément

Module thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs en cascade

Plaque de contact de thermo-élément & semiconducteurs

Pdle negatif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Pole positif de dispositif thermo-électrique 4 semiconducteurs
Section de branch de thermo-élément

Soudure a absorption de chaleur de thermo-élément a semicon-
ducteurs

Soudure a extraction de chaleur de thermo-élément & semicon-
ducteurs

Soudure de thermo-élément

lSurface de chauffe de module thermo-électrique a semiconduc-
eurs

Thermo-élément a semiconducteurs

Thermo-élément & semiconducteurs en cascade
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